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Filtr poSredniej czestotliwo$ci dla odbiornikéw tranzystorowych

Patent trwa od dnia 18 lutego 1960 r.

Przedmiot wynalazku stanowi ekranowy filtr
posredniej czestotliwo$ci dla odbiornikéw tran-
zystorowych o bardzo malych wymiarach ga-
barytowych, zaopatrzony w ekran.

Dotychczas stosowane, znane filtry posredniej
czestotliwosci posiadaly duze gabaryty, a kon-
strukcje ich byly stabe, niestabilne. Powodo-
watlo to czeste rozstrajanie sie filtrow w czasie
pracy oraz stwarzalo znaczne trudno$ci przy
ich strojeniu. Dazenie do zmniejszenia wymia-
row gabarytowych, zwlaszcza w odbiornikach
tranzystorowych, mialo t3 ujemna strone, ze
wystepowaly sprzezenia obwodéw poSredniej
czestotliwo§ci z pozostalymi obwodami i ele-
mentami odbiornika.

Ekranowy filtr posredniej czestotliwo$ci dla
odbiornikéw tranzystorowych wedlug wynalaz-

*) WlaSciciel patentu o$wiadczyl, ze tworca
wynalazku jest inz. Stefan Marciniak.

ku nie ma tych wad, a dodatkowo konstrukcja
jego jest prosta, a uklad przejrzysty. Istota
jego jest osiggniecie plynnej regulacji strojenia
i duzej stabilnoéci przez odpowiednie uksztal-
towanie podstawy, w ktoérej przesuwa sie
strojagcy rdzen oraz wyeliminowanie sprzega-
nia sie obwodoéw posSredniej czestotliwosci,
uzyskane dzieki zaekranowaniu kondensatora
rezonansowego, przy czym zastosowanie izola-
cyjnej obejmy zabezpiecza ekran od zetkniecia
si¢ z koncéwkami cewki rezonansowej.

Na rysunku uwidoczniono przykiadowe roz-
wigzanie filtra wediug wynalazku, przy czym
fig. 1 przedstawia jego przekréj wzdluz osi pio-
nowej, fig. 2 — widok z goéry podstawy, fig. 3
— przekréj pionowy podstawy, a fig. 4 — uklad
elektryczny filtra. ‘f

Na podstawie 1 jest umieszczony kondensator '

rezonansowy 8, za§ calo§é urzadzenia otacza
ekran 2 w ksztalcie kubka. Miedzy ekranem 2




a cewlka rezomansowa 7, umieszczona w kubku
ferrytowym 4 i posiadajaca przylutowane kon-
cowki 10, znajduje sie izolacyjna obejma 3, wy-
konana z polietylenu, ktéra oprécz zabezpiecze-
nia przed zwarciem eliminuje réwniez luz mig-
dzy kubkiem 4 a ekranem 2. Na $ciety kolnierz
podstawy 1, w ktérym przesuwa sig strojacy
rdzen 5, jest naloZona gumowa rurka 6. Mie-
- dzy ferrytowym kubkiem 4 a ekranem 2 znaj-
duje sie wkladka 9 z gumy mikroporowatej,
dociskajgca kubek 4 do podstawy 1. Filtr ma
niewielkie wymiary: @ 17 mm oraz wysokos¢
17 mm i jest przystosowany do drukowanych
schematéw. Przy stosowaniu kondensatora re-
zonansowego 0 pojemnosci 160 pF uzyskano
dobroé¢ wiekszag od 180. Dla zapewnienia wy-
maganej selektywnos$ci przewidziano w cewce
rezonansowej 7 odczep 14 pozwalajacy na
wlasciwe ‘dopasowanie poszczegdélnych stopni
posredniej czestotliwodei.

-

Fig. 1.

Zastrzezenie patentowe

Filtr posredniej czestotliwoéci dla odbiornikéw
tranzystorowych, posiadajacy plynng regulacje
strojenia, stabilno$¢ oraz eliminujgcy wystepo-
wanie sprzezen, znamienny tym, ze sklada sie
z podstawy (1) z kolnierzem, w ktorym prze-
suwa sie strojacy rdzen (5) oraz osadzonego na
podstawie kondensatora rezonansowego (8)
i cewki rezonansowej (7), umieszczonej w kub-
ku ferrytowym (4), przy czym cale urzadzenie
jest obudowane ekranem (2), a izolacyjna obej-
ma (3) zabezpiecza przed zetknigciem sie luto-
wanych koncowek (10) cewki rezonansowej
z ekranem, eliminujac jednocze$énie luz miedzy
kubkiem ferrytowym a ekranem.
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